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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель. Формирование профессиональной компетенции в области программирования 

цифровых схем с использованием высокоуровневых языков описания аппаратуры. 

Задачи. Изучение области применения ПЛИС. Обзор внутренней структуры основных 

блоков ПЛИС. Изучение САПР Xilinx. Овладение практическими навыками описания 

алгоритмов работы цифровой аппаратуры с помощью высокоуровневых языков Verilog, 

VHDL. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является 

элективной. 

Входные требования к дисциплине: знание основ информатики и 

программирования, принципов работы основных активных приборов твердотельной 

электроники, их характеристики и электрические модели.  

 

3.  Краткое содержание дисциплины 

Экономические предпосылки применения ПЛИС. Характеристики FPGA. 

Характеристики CPLD. Периферийное сканирование, конфигурация ПЛИС. Маршрут 

проектирования систем с применением ПЛИС. Автоматы. САПР для проектирования 

конфигурационных файлов ПЛИС. Синтаксис Verilog, VHDL. Практическое 

проектирования цифровых схем с помощью ПЛИС. 
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